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Matériaux architecturés, pour le packaging en électronique de puissance
Yves Bienvenu, Centre des Matériaux, MinesParisTech, UMR CNRS 7633, Evry

L’arrivée sur le marché de semi-conducteurs & bande interdite large tels le nitrure de gallium en
substitution au silicium, autorise des puissances actives de plus de 50 kW et des tensions de
fonctionnement pourraient dépasser 1000V.

L’application visée est la conversion d’énergie électrique dans les transports terrestres ou aériens
(voiture ou avion plus électrique) avec un gain attendu de rendement de la conversion de plusieurs %.
La température de fonctionnement en face active pouvant atteindre 250°C, entraine des températures
supérieures a 150°C pour le packaging et le recours a de nouveaux matériaux et a de nouvelles
architectures ainsi qu'a des nouveaux procédés de fabrication, de revétement et d’assemblage
s’impose....
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